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摘要(译)

本实用新型公开了一种光波导免疫传感器，所述光波导免疫传感器的基
本结构包括一光波导谐振腔、一磁针以及一免疫反应池，其对纳米磁珠
进行表面特异性修饰，并利用抗体-抗原反应捕捉待测物质，利用磁针将
纳米磁珠有序地局域在环形或碟形光波导谐振腔表面，利用倏逝场感应
免疫反应前后的折射率变化，并分析相应的谐振光谱变化，得到样品中
的待测物质含量。本实用新型的光波导免疫传感器结构简单，基于结构
紧凑的环形或碟形光波导谐振腔结构，利用磁针吸附免疫特异性修饰后
的纳米颗粒到光波导表面，对谐振频率的偏移做出测量，实现准确、灵
敏的免疫反应检测，器件可重复使用，具有很好的应用前景。
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